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	元器件型号：	 2N5873
	生产厂家：	
	    SEME LAB
      
	描述和应用：	Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
在一个密封TO3金属封装的双极NPN装置
 装置
	PDF文件：	总1页 (文件大小：14K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：2N5873参数
	生命周期	Contact Manufacturer
	IHS 制造商	GENERAL TRANSISTOR CORP
	包装说明	,
	Reach Compliance Code	unknown
	风险等级	5.6
	Is Samacsys	N
	最大集电极电流 (IC)	7 A
	配置	Single
	最小直流电流增益 (hFE)	20
	最高工作温度	200  °C
	极性/信道类型	NPN
	最大功率耗散 (Abs)	100 W
	子类别	Other Transistors
	表面贴装	NO
	标称过渡频率 (fT)	4 MHz
	Base Number Matches	1


	2N5874
	2N5875
	2N5876
	2N5877
	2N5878
	2N5879
	2N5879
	2N5880
	2N5880
	2N5881
	2N5881
	2N5882
	2N5882
	2N5882
	2N5883
	2N5883
	2N5884
	2N5884
	2N5884
	2N5885
	2N5885
	2N5886
	2N5886
	2N5886
	2N5935
	2N5955
	2N5956
	2N5956
	2N5961
	2N5961
	2N5961
	2N5962
	2N5962
	2N5962
	2N5986
	2N5987
	2N5988
	2N5989
	2N5989
	2N6287
	2N6287
	2N6287
	2N6288
	2N6288
	2N6288
	2N6288
	2N6288
	2N6289
	2N6291
	2N6292
	2N6292
	2N6292
	2N6292
	2N6292
	2N6293
	2N6294
	2N6294
	2N6295
	2N6295
	2N6295
	2N6296
	2N6296
	2N6296
	2N6297
	2N6297
	2N6298
	2N6298
	2N6298
	2N6298
	2N6299
	2N6299
	2N6299
	2N6299
	2N6316
	2N6316
	2N6316
	2N6317
	2N6317
	2N6317
	2N6318
	2N6318
	2N6318
	2N6338
	2N6338
	2N6338
	2N6338
	2N6339
	2N6339
	2N6339
	2N6340
	2N6340
	2N6340
	2N6341
	2N6341
	2N6341
	2N6341
	2N6342
	2N6343
	2N6344
	2N6344


  
  







 查看货源




	











 2N5873


 下载PDF
 收藏此型号
 查看货源


描述和应用

Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
在一个密封TO3金属封装的双极NPN装置
 装置


总1页 (14K)
SEME LAB


第一页预览：






























©2020 ICPDF网   联系我们和版权申明  





